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摘要(译)

本实用新型公开了一种阵列基板，包括：基板、形成在基板上的栅线和
数据线、以及公共电极；像素单元的第一、第二像素电极层之一与像素
单元的薄膜晶体管的源漏电极相连接，而另一像素电极层与公共电极相
连接；第二像素电极层上形成有条状像素电极，第二像素电极层的条状
像素电极图形分为两个区域，两个区域之间电学连接，每个区域的条状
像素电极均具有相互对称的两个倾斜角度，且两个区域的四个条状像素
电极的倾斜角度互不相同，两个区域均具备单一的液晶分子初始取向方
向，且两个区域的液晶分子初始取向方向互相垂直，本实用新型同时一
种薄膜晶体管液晶显示器。采用本实用新型，能有效地改善液晶显示器
的色差，还能提升像素的开口率和穿透率。
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